LED modul

Alkalmazas

Beltéri vilagitasra hasznalt. A megfelel6 lampatestbe
szerelve, kiegészitve egy tapegységgel.

Gyartasi folyamat

LED chip: mesterséges zafir egykristalyra
vakuumtechnikai eljarassal novesztenek egy gallium-
nitrid (GaN) réteget. Erre vékony aranyhuzalbdl
késziilnek a kivezetések. Ezek a Iépések extrém tiszta
koriulmények kozott zajlanak, néha 2000°C kordili
hémérsékleten, néha mérgez6 vagy
robbandsveszélyes anyagokat haszndlva. A kész
didddra egy szilikonba dgyazott fénypor réteg kertiil,
amelyek f6 alkotdi ritkaféldfém oxidok.

A chipeket egy Nyomtatott Aramkéri Kartyara (NYAK)
szerelik, amelyben a szigetel6 altaldban poliimid,
alatta pedig egy aluminium réteg, a j6 h6elvezetés
biztositasara.

Fontosabb kornyezeti hatdsok

A LED chipek gyartdsa igen nagy kornyezetterheléssel
jar, a fényporok ritka, kimerilében lev6é nyersanyagot
igényelnek, de a kis tomegiik miatt az egy [dmpdra esé
terhelés mar elég kicsi. A NYAK szinte minden
elektronikai termékben benne van, és mindenhol az
egyik legnagyobb terhelést okozza, elsGsorban a
rajzolat kialakitasakor keletkez6 szennyviz miatt. A
gyartas kisebb részben Eurdpaban, nagyobb részben a
Tavol-Keleten zajlik, ahonnan hosszu szallitas utan
keril a gyartasi lanc kdovetkez6 eleméhez. A hasznalati
fazisban energiat fogyaszt, joval kevesebbet, mint a
tobbi fényforras, és ezzel béven kompenzalja a
gyartasi fazisban okozott kérnyezetterhelést.

Az életlt végén a lampdak tomegének nagy része
Ujrahasznosithatd (fém, Gveg, miianyag), sajnos a két
legértékesebb alkotéra, a félvezetd chipre és a
fényporokra még nincs hatékony recycling
technolégia.
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Technikai jellemz6k

Teljesitmény: 8-80W

Fénydram: 1000 — 10000 lumen
Fényhasznositas: 120-180 Im/W
Elettartam: 25— 75000 6ra
Szinhémérséklet: 2700 — 6500 K
Szinvisszaadas (Ra): 0,8-0,9

Forras

Ar: kozepes







